
（部門共通・運要 5-1-5） 

（公募掲載様式） 

委員会委員公募掲載様式 

 

委員会名 

（所属部門） 

【技術委員会】 

パワーデバイス・パワーIC 高性能

化技術調査専門委員会 

 

委員会での調査・検討項目の

概要，委員長のメッセージ等

（100 字程度） 

設置期間 平成 29 年 4 月～平成 32 年 3 月 本調査専門委員会では、パワ

ーデバイス･パワーIC の性能改

善、高機能化等の研究開発動

向を調査し、今後の方向性を

見極める事により、我が国の

省エネルギー・新エネルギー

推進の一助となることを目的

とする。 

 

委員長名（所属） 齋藤 渉（東芝） 

委員会開催頻度 7 回/年 

問合 

・ 

公募

受付

先 

氏名 

（所属） 
齋藤 渉（東芝） 

電話 ０３－３４５７－３３８７ 

FAX ０３－５４４４－９３５６ 

E-mail ア

ドレス 
wataru3.saito@toshiba.co.jp 

応募いただきた

い方の専門分野，

経験など 

シリコンならびに SiC/GaN 等の

WBG パワーデバイス･パワーIC の

プロセス・デバイス技術と、それに

関連する回路および応用システム

技術。電気学会、あるいは電気学会

に入会していただける方 

応募締切 平成２９年３月３１日  

協同研究委員会の場合の委員の負担 円／年 

 


